
首页 » 陈珊珊 

陈珊珊 
   

个人信息 
职称  

副教授  

Email 
sschen@xmu.edu.cn 

办公室  

物理馆401  

个人主页  

 

研究领域  

低维纳米材料的制备、表征及其应用 

1）化学气相沉积薄膜材料生长，包括大面积单层石墨烯、毫米尺寸石墨烯单晶、多层石墨烯制备；六方氮化硼
薄膜材料制备；六方氮化硼/石墨烯异质结构。 

2）石墨烯热输运。 

3）石墨烯传感器、透明导电薄膜的应用。 

热忱欢迎感兴趣的学子们加入！Email: 。 

个人简历  
09/2001 – 07/2005 物理学学士  中国厦门大学物理系 
09/2005 – 05/2011 工学博士，中美联合培养 
中国厦门大学物理系 & 美国德州大学Austin分校机械工程系 
博士论文题目： 超大面积石墨烯化学气相沉积生长、性质及应用研究 
07/2011 – 08/2012   博士后研究员   美国德州大学Austin分校 机械工程系 

在研基金  

横向课题：石墨烯微区拉曼光谱检测与分析 （2012-2014） 
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发明专利： 

1. 专利名称：多结太阳能电池及各子电池交流电致发光测试方法和装置。 
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